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Technische Daten

Ausgangsleistung Modeschal ter
(gemessen an 4 Ohm) mit Lautsprechermatrix fir Quadroeffektwiedergabe
Musikleistung 2 x 30 Watt Fremdspannungsabstand
Sinus-Dauertonleistung 2 x 20 Watt bezogen auf Na = 2 x 50 mW
Klirrfaktor (bei 15 W Sinus-Dauertonleistung) <03% niederohmige Eingange 50 dB
. . . typischer Wert 56 dB
E'_"g'"wm,pf'"dlmhke't hochohmige Eingange 50 dB
Mikrofon, linear 23 mVan 47 kOhm .
typischer Wert 58 dB
Phono-magnet (CCIR) 26 mVan 47 kOhm .
: bezogen auf Nennleistung
Tuner, linear 300 mV an 500 kOhm : .
_ Eingang Mikrofon >56 dB
Tape, linear 300 mV an 500 kOhm silscher Weit 60 dB
Auxiliary (Phono-Kristall) linear 300 mV an 600 kOhm yP
Monitor, linear 300 mV an 500 kOhm Singang hono >60dB
' typischer Wert 65 dB
Obertragungsbereich hochohmige Eingédnge >76 dB
gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler typischer Wert 82 dB
— x
10 — 60 000 Rz 1,5 dB Obersprechdémpfung bei 1 kHz
Leistungsbandbreite zwischen den Kanalen > 45 dB
(DIN 45 500) 10 — 35 000 Hz zwischen den Eingdngen > 60 dB
Baregler Leistungsaufnahme ca. 120 VA
bei 40 Hz +15bis- 15dB Netzspannungen
Hohenregler umlotbar 110,117, 220, 240 V
bei 15 kHz + 15 bis-15dB Sicherungen
Balanceregler 110,117V 1,0 A trage
Regelbereich ca. 16 dB 220,240 V 0,5 A trage
Lautstirkeregler Bestiickung
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik 26 Silizium-Transistoren
" 4 Silizium-Leistungstransistoren
D fungsfakt 25
S e > 2 integrierte Schaltungen (IC’s)
Stereo/Mono-Schal ter 2 Silizium-Dioden
Monitor-Schalter 1 Silizium-Gleichrichterbriicke
fir Hinterbandkontrolle 1 Thermo-Schalter
4 G-Schmelzeinsatze 1,6 A trage
Ausgénge Mage
4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 — 16 Ohm 420 x 108 x 350 mm
1 Koaxialbuchse 1/4 inch. fir Kopfhoreranschlul Gewicht ca. 6,2 kg

Dual Gebriider Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald



Funktionsbeschreibung

Mikro=-Vorverstiarker (I

Der 2-stufig ausgelegte Mikrofon-Vorver-

starker T 500 und T 501 ist frequenzunab-
hdngig. Die Gegenkopplung wird durch das

WWiderstandsnetzwerk bewirkt.

PHONO=Vorverstarker

Der Vorverstarker II ist 2-stufig ausgelegt,

T 520, T 521.

Er besitzt eine frequenzabh&dngige Gegen-
kopplung. Die Entzerrung erfolgt in Stel-
lung "PHONO" mit 3180, 318 und 75 us der
Schneidkennlinie entsprechend.

Bei 1000 Hz ist die Verstdrkung 41 dB (ca.
120-fach). Zur Symmetrierung der beiden
Kandle dient der Regler R 526, der es ge-
stattet, die Verstarkung im rechten Kanal
dem linken Kanal anzupassen.

Impedanzwandler III

Der Dual CV 61 wurde am Eingang mit einem

Impedanzwandler T 540, T 541 ausgestattet,
der das an den Eingangsbuchsen anstehende

hochohmige Signal, niederohmig an den Zuwi-
schenverstarker gibt.

Zwischenverstarker IV

Der mit dem integrierten Baustein (I 560)
bestiickte Zwischenverstdrker sorgt fir eine
optimale Anpassung an die nachfolgenden
Stufen. Die Verstarkung ist ca. 20fach.

Lautstarkeregler

Der als 2-fach-Drehwiderstand ausgebildete
Lautstdrkeregler ist mit einem Abgriff fir
die physiologische Lautstidrkeregelung ver-
sehen, zuschaltbar mit dem Schalter
LOUDNESS.

Klangregler

Die fir jeden Kanal getrennt bedienbaren
Schieberegler sind in Mittenstellung mit
einer mechanischen Rastung versehen. Um in
dieser Stellung einen linearen Frequenz-
gang zu erzielen, besitzen diese Potentio-
meter einen Abgriff, der zum Ausgleich von
Exemplarstreuungen beschaltet ist. Beim
BaBregler dient der Einstellregler R 200
einer exakten Linearitdtseinstellung im un-
teren Frequenzbereich.

Pruf-und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf max. B0 mA
bei 220 V und Vollast

8,9 V (20 W) an.

4 0hm/Kanal FRONT max. 500 mA
in Stellung 2 x 2 CH

REAR-Ausgange ebenfalls

mit 4 Ohm abgeschlossen max. 600 mA

Betriebssgannungen

Vorverstarker ca. 30 V
Regelverstarker ca. + 15 V
Endverstédrker im Leerlauf ca. + 23V
Endverstadrker bei Vollast,

8,9 V (20 W) an

4 Ohm/Kapal FRONT ca. + 17 V
Thermosicherung

20 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an
4 0hm/Kanal einstellen, beide KanZle kurz-
schlieBen und die Netzstromaufnahme messen

Universal-Treiber V

Der mit den Transistoren T 800, T 801 und

T 802 bestickte Universal-Treiber stellt
die fiUr die Endstufe erforderliche Leistung
bereit.

Elektronische Sicherung

Die Endstufen des CV 61 sind elektronisch
gegen zu niedrige AbschlufBuwiderstdnde ein-
schlieBBlich KurzschluB am Lautsprecheraus-
gang gesichert. Die zur Verstdrkung der po-
sitiven Halbuwellen vorgesehene Transistor-
kombination T 301, T 303 wird wie folgt ge-
schiitzt:

Der Spannungsabfall am Emitter-Schutzwider-
stand R 305 &@ndert sich in Abh&dngigkeit vom
StromfluB.

Uber den Spannungsteiler R 820, R 821 wird
der Transistor T 821 angesteuert. Dieser
Transistor bildet einen Nebenschluf3 zur
Basis-Emitterstrecke von T 301. Dadurch
wird eine wirksame Strombegrenzung erreicht.

Die Strombegrenzung der Transistoren T 302,
T 304, die der Verstarkung der negativen
Halbwellen dienen, erfolgt in gleicher
Weise. Der Spannungsabfall am Emitter-
Schutzwiderstand R 306 gelangt lUber den
Spannungsteiler R 822, R 823 an die Basis
von T 820. Dieser Transistor bildet einen
NebenschluB zur Basis-Emitterstrecke von

T 302, und verhindert damit eine Uberla-
stung von T 302 und T 304.

Zusdtzlich ist auf dem Kihlkorper der End-
stufen ein Thermoschalter angebracht, der
bei einer Erwdrmung auf ca. 85° C die Netz-
spannung unterbricht.

Netzteil

Ein streufeldarmer Schnittbandkern-Netz-
transformator fir Netzspannungen von 110,
117, 220 und 240 V, dient in Verbindung
mit einem Briickengleichrichter und den
Siebelkos C 302 und C 303 der Stromversor-
gung. Mit der Z-Diode D 301 werden - 15 V
stabilisiert. Fir den Mikrofon- und den
Phono-Vorverstdrker ist eine separate Strom-
versorqung von 30 V vorgesehen.

Solluwert
nach ca, 2 Sek. KurzschluB max. 530 mA

nach max. 6 Min. KurzschluB muB der Thermo-
schalter die Netzspannung unterbrechen.
Nach weiteren 1 = 3 Minuten soll das Gerst

wieder betriebsbereit sein (Thermoschalter
geschlossen).

Elektronische Sicherun Endstufe

20 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an

4 Ohm/Kanal FRONT einstellen und die FRONT-
Ausgénge nacheinander kurzschlieBen, bzu.
mit 3 Ohm und 2 Ohm abschlieBen. Der je-
weils nicht gepriifte Kanal bleibt offen.

Stromaufnahme bei KurzschlupB 270 - 330 mA

Stromaufnahme bei
3 Ohm AbschluB

Stromaufnahme bei
2 0hm Abschluf 280 - 350 mA

Achtung! Die Stromaufnahme muB bei Kurz-

schluB niedriger sein wie bei 2 oder 3 Ohm
AbschluB.

290 - 360 mA



Ruhestrom

nach ca. 2 Minuten Betriebszeit
an der Sicherung gemessen
(positive Spannung)

einstellbar mit R 301 15 = 30 mA

Kurzbezeichnung fur Regler, Schalter

und Einstellung

La = Lautstadrkeregler VOLUME
Ba = Balanceregler BALANCE
K1 = Klangregler BASS, TREBLE
Betriebsartenschalter
St = 1in Stellung STERED
Qu 1 = in Stellung QUADRO 1
Qu 2 = in Stellung QUADRO 2
2 x S5t = in Stellung 2 x STEREO
Eingangswahlschalter
Mic = 1in Stellung MICROPHON
Ph = in Stellung PU MAGNET
Tu = 1in Stellung TUNER
Lou = Taste LOUDNESS gedriickt
1 = Regler offen
2 = Regler in mechanischer
Mittenstellung
3 = Regler in 0 bzw. - Position
6 = Regler 6 dB unter Vollaus-
steuerung
40 = Regler 40 dB unter Vollaus-
steuerung

Verstarkungsabgleich (IC-Verstdrker

Ausgangsspannung und Lautstarkeregler
Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2
1000 Hz 290 mV am Eingang TUNER einspeisen.

Ausgangsspannung

am Kopfhorerausgang

mit 400 Ohm abgeschlossen
an der Tonbandbuchse (Kon-
taktfedern 1/2 und 4/2)
mit 10 kOhm abgeschlossen 2,5 - 3,2 mV

Mit dem Lautstdrkeregler 8 V an 4 Ohmn/Kanal
einstellen.

Qu 1

4,5 - 5,5 \

Ausgangsspannung FRONT 6,3 - 6,6 V
Ausgangsspannung REAR 1,6 - 1,9 V
Qu 2 (einkanalig angesteuert)
Ausgangsspannung FRONT

(angesteuerter Kanal) 6,3 - 6,6 V
REAR, beide Kanidle 3,7 = 4 v
beide Kandle angesteuert

Ausgangsspannung REAR nahe 0O V
2 x St

Ausgangsspannung FRONT 6,3 - 6,6 V
Ausgangsspannung REAR 3,3 - 3,7 V

Den Lautstdrkeregler im gesamten Regelbe-
reich auf Parallelitdt der Reglerbahnen
prifen.

Kanalabweichung K 1/K 2

im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB
im Bereich zwischen La 2 und La40 max. 5 dB

Klirrfaktoren

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2
gemessen Uber TUNER-Eingang bei 40 Hz,
1T kHz und 12,5 kHz.

Ausgangsleistung 18 W (8,5 V)

an 4 0hm/Kanal FRONT = 0,6 %
Ausgangsleistung 1 W (2 V)
an 4 0Ohm/Kanal FRONT =0,3 %

Balanceregler

Regelbereich +4 bis +8 dB, -9 bis =13 dB
bezogen auf die 0 dB-Linie

Klangregler

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2

T kHz und 40 Hz ca. 40 mV am Eingang TUNER
einspeisen. Bei 40 Hz mit R 200 Pegel-
gleichheit zu 1 kHz an 4 Ohm/Kanal FRONT
einstellen.

K1 1

BaBanhebung bei 40 Hz 14 - 17 dB
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
K1 3

BaBabsenkung bei 40 Hz 14 - 17 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB

thsiolugische Lautstﬁrkeregelung

Tu, 5t, Lou, La 40, Ba 2, K1 2

Hohenanhebung bei 12,5 kHz 3 - 7 dB
BaBanhebung bei 40 Hz 14 - 17 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Linearitdt des \erstidrkers

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2
1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen, Aus-

?angs?pannung an 4 0Ohm/Kanal FRONT 8,5 V
18 W).

Abweichung von der 0 dB-Linie
zwischen 40 Hz und 12,5 kHz
bei La 6

bei La 40
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Symmetrie des Vorverstidrkers

Ph, St, La 1, Ba 2, K1 2
1000 Hz ca. 2 mV am Eingang PHONO einspei-

sen. Mit R 526 die Ausgangsspannung von
FRONT links und FRONT rechts symmetrieren.

Freguenzgang des Vorverstdrkers

Ph, St, La 2, Ba 2, K1 2

1000 Hz ca. 1 mV am Eingang PHONO einspei-
sen,

BaBanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Eingangsempfindlichkeit

st, La 1, Ba 2, K1 2

1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangs-
spannung fir Vollaussteuerung, 8,9 V ?20 W)
an 4 0Ohm/Kanal FRONT

MICROPHON 1,8 = 2,8 mV
PHONO 2 - 3 mV/
TUNER, TAPE, AUX 260 - 320 mV

Ubersteuerungsfestigkeit der Vorstufen
St, La 2, Ba 2, K1 2

1000 Hz einspeisen

Eingang PHONO, bezogen auf 2,2 mV
Eingang TUNER, bezogen auf 290 mV

Storspannunagen

Tu, S§t, Ba 2, Kl 2
Eingang TUNER mit 47 kOhm abgeschlossen

20 dB
20 dB

iV

La 3, Storspannung max. 1 mV
La 2, Stdrspannung max. 1,4 mV
La 1, Stdrspannung max. 1,6 mV

Ph, St, Ba 2, K1 2
Eingang PHONDO mit 1 kOhm abgeschlossen

La 2, Storspannung max. 1,4 mV
La 1, StGrspannung max.10 mV

FUr den Eingang MICROPHON gelten die glei-
chen MeBwerte wie fir PHONO.



Frequenzgang des Vorverstarkers
Magneteingang
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Leistungsbandbreite nach DIN 45 500
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Wirkungsbereiche der Klangregler
0 dB = Bass- und Hohenregler in
Mittenstellung

10000

Fig. 2 Frequenzgang des Mikro-Vor-
verstarkers
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Fig. 4 Klirrgrad bei 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz
in Abh#ngigkeit von der Ausgangslei-
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Fig.

8 Steuerverstidrker 233 988 (Leiterseite)
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Endverstdrker 232 466 (Leiterseite)
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Fig. 11 AnschluBplatte 229 954 (Bestlickungsseite) Endverstirker
Power amplifier
Amplificateur final

e

SR

e

i

Stromversorgung
(Stabilisierung)
Power supply
(stabilization)
Alimentation en
» CoOurant
(stabilisation)

110/117V T1A
220/240V TOSA -

Fig. 12 Klangreglerplatte 233 987 (Leiterseite)




Fig.

13 Mikro=Vorverstarker 1 Fig. 14 Mikro-=Vorverstarker I
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Vorverstdrker II 232 464 (Leiterseite)




Fig. 16 Impedanzwandler III Schaltbild
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23

Fig.

Elektronische Sicherung VI
232 451 (Leiterseite)
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Fig. 25 Modeschalter 233 975 (Leiterseite)
Kopfhorerbuchse
Headphone jack
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Fig. 24 Elektronische Sicherung VI
Schaltbild
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Nnntagehinusiss zum Ausbau des Steuerver-

starkers

Die Dreh- und Schiebekndpfe entfernen und
die beiden Blechschrauben (1) herausdrehen.
Dann die zwei seitlich angebrachten Blech-
lappen (2) hochbiegen und die Frontblende
(3§ zusammen mit den Haltewinkeln (4) nach
vorne herausziehen.

Frontblech (5) etwas nach vorne ziehen. Nach
dem Herausdrehen der 4 Zylinderschrauben
(6) und dem Ldsen der Kabel-Steckverbindun-
gen kann der Steuerverstidrker aus dem Ce-
rdt genommen werden. Der Einbau erfolgt in
entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Fig. 26 Ausbau des Steuerverstirkers
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Fig. 27 Explosionsdarstellung
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961
962
954
794
470
586
468
812
913
805
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816
853
488
869
864
514
834
823
BS56
586
487
461
041

414

970
209
146
096
654
655
532
444
390
912
913
93
990
728
293
299
830
954
738
883
137

314

141
811
632
QY
388
492
906
905

788
469

675
37T

152

665
446

988
472
744
744
745
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Bestlckung

Verstarkergehduse nuBbaum kpl.

Verstarkergehduse weilB kpl.
Zylinderschraube 3,9 x 19

LiGftungsgitter .....
Sechskantblechschraube
Scheibe 3,2 x 7 x 0,5

Sechskantblechschraube 2:9 X 6,5

Lrundplatte eseseis
Kabelhalter ....¢....
Pfeiler mit Nutter
Elastikpuffer grau ..
Listerklemme 5-polig

Zylinderschraube AM 3 x 12
Federleiste 3-polig ..

2 9 X 9

| Halbrundkerbnagel 3 x 5

& & & & = = = » @

&« & & @

o

& & & ® & & ® @* @ & 8 @

& & & &= & & & @ . & & & 8 ® = 2 @
iiiii ® & ® & & 2 & & & @
.« B B 8 B S 8 8 B 8RR R

" 8 & % & & B & &2 B 8 8 B B " B8 @

8 8 8 % & & B B 8 8 @ & & & & & 8 & ® 2 8 8 B 8 @ L]

Federleiste 4-poligq ....

Federleiste S5-polig .
Federleiste 7~polig
Ruckwand Kpl: sesiees
Rickwandrahmen ....

Scheibe 3,2 x 7 x 0, 5

Zyllndarschraube M 3 x 10

Flanschsteckdose 5-polig

Lautsprecherbuchse 2-polig

Kondensator 0,1 pF/16 V

Frontblende kpl. .....

Durchfihrungstille ..
Sicherungsscheibe 3,2
ocheibe 4,3 x 9 x 0,8
Abdichtung 1
ABCBICNEUNG 2 ssswnews

Lauchtstab .seesi6395.:
Federscheibe

Dual—=Zeichen «.¢.ecoeeceess

Drehknopf coeeeeeses .
Drehknopf ...

lllll

" &% & @ & @

SERNABBONREEY srsnemews e e s 0086666 & bES S5 dEE :

Netztrafo kpl: <sesnicssos

Senkschraube AM 5 x 10
Senkscheibe
Scheibe 8,4 St. .....

AnschluBplatte kpl.

Durchfihzungstiille ssssicos oiee

G. Schmelzeinsatz 0,5 AT

G. Schmelzeinsatz
G. Schmelzeinsatz

Papierkondensator

Netzkabel ...:¢¢c¢...
Kabeldurchfihrung
Netzschalter

0,630 AT
1,0 AT

50 nF/250 uﬂ«/zn %

a & » & »

Distanzscheibe ..................::..:.... ..... .

DiatanzmitEer 5::6609 0w

Stufendrehschalter mit Schelbe und Mutter ......

Lampenfassung ..

Glassockellampe T 10 7 u/o 3 A
Tandem=Schieberegler 50 kQ lin.

Zylinderschraube AM 3 x 3

Kopfhorerbuchse kpl.
Abdeckring ....

Schicht-Widerstand 330 Q/0,30/10 %

Bedienungsanleitung

Verpackungskarton .....

" & 8 @ =

« & & 8 8 8 B F @ B B & B @ @ L

Steueruerstﬁrkerglatte mit Taatenaggregat

mit Tastenaggregat

Steuerverstarkerplatte kpl.
Zylinderschraube .siseesss e

Kontaktgehduse kpl.
Taste LOUDNESS ..
Kontaktgehiduse
laate MOND L ieeseses
Kontaktgehduse kpl.
Taste MONITOR .
Taste

8 & & 8 & B " " 8 8 8w

.« & & »

« & & =
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Anzahl

Pos. Art.-Nr. Bestlickung
D 100 226 501 Diode 1 N 4002 v veveeeeencesnoenenesenennnensas
R 100 223 263 Schicht-Widerstand 1 MR/0,30 W/5 % 5 % i 3
R 101 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % «.uvvevenns
R 102 223 786 Einstellregler 25  kR/1in: ssesesseeses :
R 103 223 264 Schicht-=Widerstand 1 kQ/0,30 W/5 %  «oeeennnns
R 104 223 257 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 % ...... Cee
R 105 223 264 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30 W/5 B covevenosa
R 106 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % ...vo.. .
R 107 223 265 Schicht-Widerstand 1,2 kQ/0,30 W/5 % ..... .
R 108 223 265 Schicht-Widerstand 1,2 k?/0,30 W/5 % +veeveennn
R 109 223 266 Schicht-Widerstand 5,6 kQ/0,30 W/5 % ... ‘.o
C 100 203 474 Keramik-Kondensator 680 pF/ 60 V/20 % ..... .
C 101 226 460 Folien-Kondensator 0,33 uF/100 V/ 5 % ......
C 102 222 498 Folien-Kondensator 33 NF/250 V/ 5 % vuveew
C 103 226 470 Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 v/ 5 % . .
C 104 229 910 Folien-Kondensator 0,22 uF/100 ¥/ 5 % ..... .
C 105 222 498 Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 % «eeuu.
C 106 211 101 Elyt-Kondensator 1 wF/ 25 v.  ..... .
C 107 211 101 Elyt-Kondensator 1 ufF/ 25 v e
C 108 220 531 Elyt-Kondensator 100 ufF/ 16 Vv R
C 109 220 531 Elyt-Kondensator 100 wfF/ 16 V e
C 110 226 586 Elyt-Kondensator 1000 ufF/ 4008 = siesss
C 111 228 766 Elyt-Kondensator 220 wfF/ 40V L.....
Klangreglerplatte
42 233 987 Klangreglerplatte kpl. ...cccceeecacens cove e o
R 200 223 786 Einstellregler 25 RR/1ins cawsssmeonns e ;
R 201 223 268 Schicht-Widerstand 150 §/0,30/5 % e
R 203 229 909 Schicht-Widerstand 18 kQ/0,30/5 & +eveeeennes . s
P 200 231 273 Schiebeswiderstand 70 kQ P P
P 201 231 273 Schiebewiderstand 70 k&2 X RO bk 5 1 B
Balancereglerplatte
43 233 989 Balancereglerplatte Kkples sssesicosiconnsconossiooa
210 469 Zylinderschraube AM 3 X 3 ceeecccccocns c oo oo .
& 1 223 257 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30/5 % +..... TR
Modeschalterplatte
44 233 975 Modeschalterplatte kpl. mit Drehschalter .
223 496 DIigatanNZMUIBEOE oo v o ain s 65 0 00500 ars oo o e iap sg oo ssen .
225 241 Zabnschielbe 10;5 sussisscussssssommsvoesian®oeses
R 900 223 366 Draht-Widerstand 1 Q/5 W/T10 BB veeevnrnrnnennes
R 901 204 033 Draht-Widerstand 5,1 /5 W/10 % wveerernenennnn .
R 902 204 033 Draht-Widerstand 5,1 /5 W/10 %  ceceevcecoosses .
Vorverstarker
45 232 464 Vorverstarker Kpl, esceccevoosscesonn c e e e . .o
T 520 209 B63 Teangistor BGC 173 B <séisiidvnsisssaisesisannsd s oA
T 521 209 B63 Transistar BL 173 L cecoqonnsonsvsvessseossanessms:e o 8
R 520 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 UW/5 % .veveuen.
R 521 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % .. .
R 522 223 218 Schicht-Widerstand 82 kQ/0,30 W/5 % .........
R 523 223 257 Schicht-Widerstand 8,2 k70,30 W/5 B oo §w s
R 524 223 260 Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 U/5 % ...u.... .
R 525 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % ....... .t
R 526 229 914 Einstellregler 1 kQ/0,10 W/lin. +...o... .
R 527 223 259 Schicht-Widerstand 470 Q0,30 W/E B ssssonses
R 528 223 263 Schicht-Widerstand 1 MQR/0,30 U/5 % «vveveenn
R 529 223 218 Schicht-Widerstand 82 kQ/0,30 W/5 % ...evuon.
R 530 224 059 Schicht-Widerstand 33 kQ/0,30 W/5 % ........ :
R 531 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 & ...vvuen.
R 532 223 260 Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 W/5 % v eeeene
R 533 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % ..... o ae
C 520 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 v .....
C 521 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 25 V ...
C 522 217 862 Keramik—=Kondensator 22 pF/500 vV/10 %
C 523 229 915 Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nF/ 63 V/ 5 %
C 524 229 916 Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nfF/ 63 V/ 5 %
C 525 216 671 Folien-Kondensator 0,1 uF/100 v/20 %
46 233 992 Mikro-Vorverstarker kpl. ..
N
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OO0 DOVVD — — OO0 DDVDO 2 — —

OO0O0O0O DDDOD WL

DV VDVVDVDVDDUV OO0 ==~ ———

500
501

006

500
501
502
503

500
501
502
503

47

940
541

040
041
542
043

540
941
042
243

48
560

560
561
562
063

560
061
062
5063
264

49

50
51
52

93

04

3C0
301
302

303
304

300
301

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

209
2009

224

223
223
226
223

222
276
216
216

233

209
216

227
223
224
223

222
224
217
222

7 K
231

223
223
223
226

Lo
216
216
216
222

232

863
863

720

216
258
491
216

219
405
404
671

985

863
042

263
212
058
207

499
607
B62
219

991
066

897
897
261
480

213
406
405
667
219

466

928
483
202
536
197
195
488
361
o
369
287

862
277
278
497
785
915

414
534

211
938
902
264
264
217
217
147
207
263

TEGNSLBEDY BL TTS G wwwovusensees s ¢ 8
Transistory BL 173 £ csiccicnsnees :
Widerstandsnetzwerk ..... NG E Ad EEdd e
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/s %
Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 %
Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 W/2 %
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 %
Elyt-Kondensator 47 uF/ 25 V

Keramik=Scheiben=-Kondensator 33
Keramik=Scheiben-Kondensator 82
Folien=Kaondensator

Impedanzwandler

Impedanzwandler kpl.

Transistor BC 173 C
Transistor

Schicht-Widerstand 560
Schicht=Widerstand 47
Schicht=Widerstand
Schicht=Widerstand 330

Folien=-Kondensator
Keramik-=Scheiben=Kondensator 56
Keramik=Scheiben=-Kondensator 22
Elyt-Kondensator

Zwuischenverstarker

. & & @

F/200 V/10 %

BL 2839 B essvemwenwa cev e e

R Y
A , 30 W/5
Q/0,30 W/5 %

0,22 uF/100 V/ 5 %

a« & & 9 =

0,1 uF/100 v/20 %

F/200 V/10 %

4,7 uF/ 25 V

LWLiBchenNVOrstlHTKe: Kple sevssvsvosscsspess osss s s
Integrierte Schaltung FA SFC Nr. 2748 DC

Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30
Schicht-Widerstand 100 kQ/0, 30
Schicht-Widerstand 15 kQ/0, 30
Schicht-Widerstand 680 Q/0,30

Elyt-Kondensator
Keramik=Scheiben-=Kondensator
Keramik=Scheiben=Kondensator

33 pF/500 V/10 %

Keramik-Scheiben-Kondensator 100 pF/100 V/10 %

Elyt-Kondensator
Endverstarker

Endstufenplatte kpl.

SICHBYUNG ssevarses T I LY
Sechskantblechschraube BZ 3,5 x 6,
Zylinderschraube M 3 x 6
Glimmerscheibe ...cceee.
Isoliernippel .....
Di8tANZTING esssvisis . N
Zahnscheibe A 3, R R T
Zylinderschraube AM 3 x 12
Sechskantmutter M 3 ...ttt eneens
Thermoachalter .ccosvsnrncsassscs s
Sechskantmutter M 5 .....
G-Schmelzeinsatz 1,6 AT

Transistor BC 172 C ..

Transistor 2 N 2218 A kple iscscescsiinn
Transistor 2 N 2904 kpl. ...... o'e ® & 8108

Antiwarmescheibe .. ceeeeeecses g
Transistor BD 607 kpl. ..
Transistor BD 608 .....

Silizium=Gleichrichter B 40 C 2200

& & & 2 & & & »

. & & & ® 8 & 0w

mit Kihlwinkel,
ohne Treiberplatte und ohne elektronische

4,7 wF/ 25 V

*® & & & » @

<

- & = @

IIIIIIIII

. & & 8 % B " % 8 0

W/ s

W/ 5

W/

1
1

oo oo

. = @

*« 8 & & »

Q a ® & 8 & 9 % 8 & " " 0

7

Z-Diode ZM 15 ....... e e
Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/ 5 %
Einstellregler 5 K soacwnnis
HeiBleiter 40
Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30
Schicht=Widerstand 1 kR/0,30
Schicht-Widerstand 0,33 Q/4
Schicht=Widerstand 0,33 Q/4
Schicht=Widerstand 10 Q/0,30
Schicht-Widerstand 330 Q/0,30
Schicht-Widerstand 1 MQ/0, 30

17

EEEE
NN

PR

® 8 & & @& = 8 »

LI

. & * @

" & 8§ &5 @&

. & & & & = @

- & »

- 8 & @

. & = @9

NMNNN NDNNNDN DN - = NNN BAEBNNE-2DB D

NNNNN NDNEDESE N =

N=NELDLDDENNN 2= NDNENNDN e i I S S SN S SN [ SN



- 1 — — — ) — A — T l— —_— s
Pos. Art.-Nr. Bestiickung | Anzahl
| i I | _
R 310 | 226 483 Schicht-Widerstand 100 Q/0,30 W/ 5 % ..onvnn 2
C 300 216 389 | Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/ 50V ... | 2
C 301 223 269 Elyt-Kondensator 220 wF/ 16 V ... 1
C 302 224 739 Elyt-Kondensator 4700 upF/ 35 V ... 2
C 303 224 739 Elyt-Kondensator 4700 pF/ 35V ... 2
C 304 210 964 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % | 2
C 305 210 964 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % 2
|
Treiberplatte
I 55 | 232 452 Treiberplatte kpl. .+...... G% 5 K8 P 08N e NN e veve | 1
T 800 223 223 Transistor BC 207 B veeeeeeesennsssososasanssans 2 |
T 801 223 223 | Transistor BC 207 B  icscesssvssnscsnovesenssisnsss | 2
T 802 224 582 Transistor BC 161 = 10 Kpl. «cceceecetcccncnnnca 1
222 497 Antiwdrmeschelbe «.ccececeecss S L I X 5 & 1
D 800 223 906 Diode 1 N 4148 «ciassswosisswssssesosessnsans e 2
D 801 22% 906 | Diode 1T N 4148 4 eeeeeenrnsnsncsssannsnnnnnss . d 2 I
R 800 223 211 Schicht=Widerstand 1,5 k®/0,30 W/5 % ....... . & 2
R 801 223 212 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % .veueennn 2
R 802 223 214 Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 U/5 % «eeuv.. se | 2
R 803 223 215 Schicht=Widerstand 22 kQ/0,30 W/5 % «.eeeenas 1 l
R 804 229 952 Schicht-Widerstand 820 /0,30 W/E B ieossns ; 1
| R 805 223 214 Schicht=Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % «veeennas 2
R 806 223 212 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % «cieeveens 2
R 807 223 219 Schicht-Widerstand 22 Q/0,30 W/S5 % .ovn... .. 1
R 808 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 U/5 % ...... ‘o 2
C 800 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50V «...ns 1 '
C 801 223 221 Keramik-Scheiben-Kondensator 150 pF/500 V/10 % | 1
C 802 220 265 Elyt-Kondensator 47 uF/ 16V coue.. 2
C 803 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % 1
C 804 | 217 862 Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % 1 -
C 805 220 265 Elyt-Kondensator 47 uF/ 16 UV ..., 2
| Elektronische Sicherung
56 232 451 Elektronische Sicherung kpl. .«.¢.cce.n &% 8§ w8 908 1 '
T 820 220 609 Transistor BC 251 B «oeseosesossses s s o A
T 821 229 511 Transistor BC 172 B veeeeeeeeneneonncnsasonssas : 1
D 820 223 906 Dioda 1 N 414B iissisismwsssne R A I T 5l ¢ 4 |
D B21 223 906 Diode 1 N 4148 .. eeieeecnnocnansnns ot o 1 3 1t oo B B | 4
D 822 223 906 Diode 1 N 4188 iicsssimssnmemenaossssisnssisss s 4
D 823 223 906 Diode 1 N 4148 B ®» &% % @& & & & @& &% & ® & @ 8  ®# * & ¥ 9 ® ® 8 @& % & & & & ¥ @& @ 4 |
R 820 | 226 480 Schicht-Widerstand 680 /0,30 W/5 % ......... ; 2
R 821 223 267 | Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % «eeeveunns 2
R 822 223 267 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % .«..eeo... : 2
R 823 226 4B0 Schicht-Widerstand 680 /0,30 W/5 % .«.vvvo.. . 2
C 820 216 389 | Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/50 V ....... 1
C B21 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 nF/S50 V/20 % .. 2
| C 822 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 nF/50 V/20 % .. 2
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